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В данном докладе обсуждается создание и интеграция в программный комплекс Geant4 /1/ нового C++ модуля для расчета излучения инициированного ультрарелятивистской заряженной частицей, двигающейся в монокристалле вдоль кристаллографических осей – когерентное тормозное излучение /2/, или, при условии захвата частицы осевым потенциалом, излучение при осевом каналировании /3/. Создаваемый нами модуль встраивается в Geant4 как дискретный набор физических процессов. Подобная форма интеграции даст возможность комбинировать новые физические процессы в монокристаллах с уже встроенными в Geant4 (обычное тормозное излучение, разные виды рассеяния как фотонов, так и первичных частиц и т. п.), что существенно увеличит качество моделирования. Непосредственное же вычисление излучения в Geant4 не только ускорит расчет, но и позволит описывать более сложные устройства.
Данная работа была поддержана грантом РФФИ 19-29-12036.
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